STUDIA 11 STOPNIA, MAGISTERSKIE (4 sem)

KIERUNEK: INZYNIERIA MATERIALOWA
Specjalnos¢: Zaawansowane materialy funkcjonalne (dr hab. J.Mysliwiec)

Kursy wybieralne kierunkowe:

Chemia monomeréw 2w (2 ECTS)

Metale i stopy odporne na korozj¢ 2w (2 ECTS)
Korozja wysokotemperaturowa 2w (2 ECTS)
Polimerowe materiaty specjalne 2w (2 ECTS)
Materiaty ceramiczne 2w (2 ECTS)

2016/2017

Odzysk i zagospodarowanie zuzytych materiatlow
polimerowych 2w (2 ECTS)

Biomateriaty 2w ( 2 ECTS)

Optyka nieliniowa 2w ( 2 ECTS)

Barwa i jej pomiar 2w (2 ECTS)

Semestr uzupelniajacy, inzynierski

Godz. 26 godz. / 30ECTS / 2E

24 godz. / 30ECTS / 3E

24 godz. / 30ECTS / 3E

24 godz. / 30ECTS

26 Bezpieczenstwo techniczne
25 lw+1l(1+1)ECTS

24 Recykling materiatow

Filozofia nauki i techniki 1w (2 ETCS)

Kursy wybieralne kierunkowe

Kursy wybieralne kierunkowe

2w (2 ECTS) Podstawy biznesu 2w (2 ECTS) 2w 2 ECTS)
23 2w (3 ECTS)
Metody badan materiatow Zaawansowane materialy funkcjonalne E |Laserowe i mikroskopowe techniki w badaniach
22 2w (2 ECTS) 2w + 2s + 6l materialow 1w (1ECTS)
Metody matematyczne w planowaniu i analizie (3+2+8)ECTS Elektronika organiczna
21 eksperymentu 1w ( 1 ECTS) 1w + 1s
20 Pomiary w aparaturze procesowej Fizykochemia polimerow E (2+1)ECTS
19 |2w+21(2+2)ECTS 2w (3 ECTS) Nanomateriaty
18 Nowoczesna spektroskopia E 2w + 1c
17 2w (3 ECTS) (3+1)ECTS
16 Podstawy technologii chemicznej Technologia obrobki materiatu Zajecia sportowe ¢ (1 ECTS)
15 2w+2p (3+2)ECTS 2w (3 ECTS) Praca dyplomowa 11
14 141 (9 ECTS)
13 : : . :
T PodStawowe procesy jednostkowe w g/\ll\e,ltfréaltly metaliczne i procesy metalurgiczne E
t;,?,h(ng Iégl-:-sf hemicznej (8+2)ECTS Zaawansowane metody dyfrakcyjne E
1 2w+ 1c + 1l
10 Materiatoznawstwo Komputerowe wspomaganie doboru materiatu (3+1+2)ECTS
9 2w (2 ECTS) 2l (2 ECTS)
8 Technologie informacyjne B Ksztaltowanie wlasciwo$ci materiatow
7 21 (2ECTS) inzynierskich 2w (3 ECTS) Chemia teoretyczna w badaniach materiatow i
Grafika inzynierska Polimerowe materialy promienioczute nanostruktur E
6 2l (2 ECTS) 1w (1 ECTS) 2w +2¢
Fizyka ciektych krysztatow (3+2)ECTS
5 1w (1 ECTS)
4 Podstawy inzynierii chemicznej Jezyk obey 11 (A1/A2) Praca dyplomowa |
3 2w +2c 3c (2ECTS) 41 (4 ECTS)
2 (3+3 ETCS)
Jezyk obey I (B2+) Sem. dyplomowe + praca magisterska + przyg.
1 1c (1 ECTS) do egz. dypl. 1s (10 ECTS)
Semestr uzupekniajacy, inzynierski [ 11 111

Dopuszczalny deficyt punktow ECTS po kazdym semestrze: 15 ECTS



